Telefunken Transistor 2N3553 Datasheet

Silicon NPN Transistor

2N3553

65V /1A

DATASHEET

OEM - Telefunken

Source: Telefunken Databook 1971/72

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor 2N3553

Datasheet

2 N 3553

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor fiir VHF-Endstufen,

Oszillatoren und Treiberstufen.

Silicon high frequency epitaxial planar transistor for VHF power stages,

oscillators and driver stages.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

Kollektor mit Gehduse verbunden
Caollector connected to case

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sparrspannung
Kollektorstrom
Gesamtverlustleistung

tcase = 75°C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

Ucso
Uceo
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Ic

Piot
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Normgehéuse
DINSC 3
JEDEC TO 38
Gewicht - Weight
max.15¢g

65 v

40 v

W
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5 w
200 b

—65..+200 °C
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Wiarmewiderstand - Thermal resistance
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Statische KenngréBen + DC characteristics
Umgebungstemperatur tamy = 25° C
Min. Typ. Max.

Kollektorreststrom lcea®) 100 upA
Uge =30V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uigri cao’) 65 v
le = 0.3 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Upr cea”)?) 40 v
e = 0..200 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Uigr eB") 4 v
lg = 0,1 mA

Kollektor-Sattigungsspannung UcEsat 1V

le = 250 mA, lg = 50 mA

*) AQL = 0.65%
1) impulsmiifig gemessan: ? = 0,01, tp = 0,3ms
?} Gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung ein Minimum ist
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Dynamische KenngridBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur t,y, = 25° C

Min. Typ.
Transit-Frequenz Frmaxil 500
Ugg = 5V, f =100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Cean
U =30V, Ie=0mA, f=05MHz
HF-Ausgangsleistung Po 25

im nichtneutralisierten Verstarker
Ueg =28V, P = 025W,f = 175 MHz

Wirkungsgrad b 50
Ugg = 28V, Py = 0,25 W, f = 175 MHz

Cy. 4=3...35pF

Lo=Ferritperle

Rg=R =500
+ Ug ~ MefBschaltung fl'.ir:PD,?

" 1) Maximalwert der Funkion fr = filg)
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Max.
MHz

10 pF

Ly=2wdg/8Bcuag1?

Lg=2Wdg/ 78Cung1?
L4=4Wdg/ 6PCurg1®
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